
JP 2002-261393 A5 2005.8.4

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 17年 8月 4日 (2005.8.4)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2002-261393(P2002-261393A)
【 公 開 日 】 平 成 14年 9月 13日 (2002.9.13)
【 出 願 番 号 】 特 願 2001-402089(P2001-402089)
【 国 際 特 許 分 類 第 ７ 版 】
   Ｈ ０ １ Ｓ    5/323  
   Ｈ ０ １ Ｌ   33/00   
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｈ ０ １ Ｓ    5/323   ６ １ ０
   Ｈ ０ １ Ｌ   33/00          Ｃ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 28日 (2004.12.28)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
活 性 層 を ｐ 型 ク ラ ッ ド 層 と ｎ 型 ク ラ ッ ド 層 と で 挟 み こ む 導 波 路 構 造 を 有 す る 窒 化 物 半 導 体
レ ー ザ 素 子 に お い て 、
前 記 活 性 層 が Ｉ ｎ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 を 有 し 発 振 波 長 が ４ ４ ０ ｎ ｍ 以 上 で あ り 、
前 記 導 波 路 内 に 、 互 い に 組 成 が 異 な り 、 導 波 路 が 非 対 称 と な る よ う に 、 ｎ 型 ク ラ ッ ド 層 、
ｐ 型 ク ラ ッ ド 層 と 活 性 層 と の 間 に 、 そ れ ぞ れ 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 、 第 ２ の 窒 化 物 半 導 体
層 、 と を 有 す る と 共 に 、
前 記 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 が 、 Ｉ ｎ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 で あ り 、 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 と
前 記 ｎ 型 ク ラ ッ ド 層 と の 間 に 、 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 と は 組 成 が 異 な る ｎ 側 光 ガ イ ド 層 を
有 す る 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 ｎ 側 光 ガ イ ド 層 の Ｉ ｎ 混 晶 比 が 、 前 記 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 よ り 小 さ い 請 求 項 １ 記 載
の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 ｐ 型 ク ラ ッ ド 層 、 ｎ 型 ク ラ ッ ド 層 が 、 Ａ ｌ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 を 有 す る 請 求 項 １ 又 は
２ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 が ｎ 型 不 純 物 ド ー プ さ れ 、 前 記 ｎ 側 光 ガ イ ド 層 が ア ン ド ー プ で
あ る 請 求 項 １ 乃 至 ３ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 活 性 層 が Ｉ ｎ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 か ら な る 井 戸 層 を 有 す る 量 子 井 戸 構 造 を 有 し 、 前 記
第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 の Ｉ ｎ 混 晶 比 ｚ が 井 戸 層 の Ｉ ｎ 混 晶 比 ｗ よ り 小 さ く （ ｚ ＜ ｗ ） 、 障
壁 層 の Ｉ ｎ 混 晶 比 ｖ 以 下 （ ｚ ≦ ｖ ） で あ る 請 求 項 １ 乃 至 ４ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子
。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 が 活 性 層 に 接 し て 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５
の い ず れ か に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 素 子 。
【 請 求 項 ７ 】



ｐ 型 ク ラ ッ ド 層 と 活 性 層 と の 間 に 前 記 第 ２ の 窒 化 物 半 導 体 層 か ら な る ｐ 型 光 ガ イ ド 層 と 、
該 ｐ 型 光 ガ イ ド 層 と 活 性 層 と の 間 に Ａ ｌ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 か ら な る ｐ 側 電 子 閉 込 め 層 を
有 す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 ｎ 側 、 ｐ 側 光 ガ イ ド 層 の 少 な く と も 一 方 が 、 Ｉ ｎ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 の 超 格 子 多 層 膜
で あ る 請 求 項 １ 乃 至 ７ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 活 性 層 と 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 と の 間 に 、 Ｉ ｎ 混 晶 比 が ０ で あ る 窒 化 物 半 導 体 か ら な
る ｎ 型 光 ガ イ ド 層 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ７ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 の 膜 厚 が ３ ０ ０ Å 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ９
記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 活 性 層 内 で 最 も ｎ 型 ク ラ ッ ド 層 側 に 配 置 さ れ た 層 と し て ｎ 側 障 壁 層 を 有 し 、 該 ｎ 側 障
壁 層 と 前 記 第 １ の 窒 化 物 半 導 体 層 と の 膜 厚 の 和 が 、 ３ ０ ０ Å 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 １ ０ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子

(2) JP 2002-261393 A5 2005.8.4


	header
	written-amendment

